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Комплексную амплитуду напряжения       на  зажиме, обозначенном H,  измеряют векторным вольтметром. Ток через элемент поступает в точку низкого потенциала, обозначенную L. Выходное  напряжение равно отношению сопротивлений R/Zx и пропорционально току через исследуемый элемент 








Вопросы для самоподготовки по теме 10
1. Дайте определение комплексного сопротивления (ИМПЕДАНСА) компонента цепи. Какие параметры компонентов измеряют? 

2. Что такое метод ВОЛЬТМЕТРА–АМПЕРМЕТРА (метод омметра)?

3. Как строят ЭЛЕКТРОННЫЕ ОММЕТРЫ для измерения активных сопротивлений?

4. Опишите МОСТОВОЙ МЕТОД измерения комплексных сопротивлений компонентов (четырехплечий мост или мост Уинстона).

5. Опишите ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ МОСТОВОЙ МЕТОД измерения параметров RLC.  В чем его преимущество по сравнению с четырехплечим мостом?

6.  Как измеряют импеданс компонентов методом ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ В НАПРЯЖЕНИЕ?

Классификация методов и средств измерения параметров двухполюсников





Соотношение между импедансом и адмиттансом индуктивного (а,б) и емкостного (в,г) типов 





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





Схемы замещения активного резистора R





Схемы замещения катушки индуктивности (L)





Схемы замещения конденсатора (С)





Качество конденсаторов оценивают тангенсом угла потерь (фактором потерь) D:





� EMBED Visio.Drawing.11  ���





Метод вольтметра-амперметра для R








Прямопоказывающий омметр для измерения активных сопротивлений





Электронный омметр с операционным усилителем





метод преобразования сопротивления в напряжение





метод преобразования проводимости в напряжение – G0 и Gx меняются местами





Четырехплечий мост (мост Уинстона) для комплексных сопротивлений





Условие равновесия моста





Условие равновесия моста переменного тока для комплексных сопротивлений





Мостовой метод измерения индуктивностей





Мостовой метод измерения емкости





Трансформаторный мост для измерения RLC





Трансформаторный мост с фиксированными образцовыми элементами





Метод преобразования импеданса в напряжение





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





Микропроцессорный измеритель импеданса с 4-зажимным методом подключения





Схема измерителя иммитанса Е7-15
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